Et simpelt memristor kredslab

Med ganske fa (aktive) komponenter kan man opbygge er kredslgb der 'opfarer’ sig som
en memristor.

Med Field-Effekt transistoren
10M 2N5486 i den bla blok, kan

man kontrollere modstanden
10nF .
| mellem Input og jord.
Operationsforsteerkeren

:Iy_ TLOS82 i den rade blok,
omseaetter strammen man

Input °)N5486

TLO82 sender ind, til en spaending
— — pa udgangen. Den anden
-10v 1M 1M TLO82 i den granne blok

integrerer denne spaending

op og dens udgangsspaen-
ding er derfor proportional med den integrerede ladning. Med netveaerket bestaende af de 3
modstande i den gule blok fgres en passende del af spaendingen ind pa Field-Effekt
transistorens Gate og det vil @ndre modstanden mellem Drain og Source.

6.0- Med kredslabet vist
5.0- ovenfor blev der malt en
4.0- karakteristik som vist pa
e figuren til venstre. Man
- = kan af figuren afleese at
= 10 modstanden ved punktet
£ '2’ er ca. 500Q, medens
5 7T den ved punktet 1’ er ca.
G 10 150Q. Kurven er optaget
== ved en frekvens pa 800
-3.0- Hz, men kredslgbet kan let
-0~ andres til at operere ved
-5.0- hgjere frekvenser ved at
6.0-, , , , , . benytte en mindre
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Voltage (V) kondensator i integratoren.

Forfatter: Erik Leegsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Ekstra materiale til artiklen Memristor - en ny elektronisk komponent fra Aktuel
Naturvidenskab nr. 2012, side 20-21.



